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Siemens

Transistor BC140-16 Datasheet

BC 140, BC 14

NPN-Transistoren
fur NF-Verstarker- und Schalteranwendung bis 1 A

BC 140 und BC 141 sind epitaktische NPN-Silizium-Transistoren im Gehause
HC3 DIN 41873 (TO-39). Der Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden.
Die Transistoren sind besonders fir NF-Verstérker und NF-Schalter-Anwendung
bis 1 A geeignet. Die Transistoren BC 140 und BC 141 werden auf Wunsch auch

gepaart geliefart.

Typ | Bestelinummer

BC 140-6 Q60203-X140-VE

BC 140-10 Q60203-X140-V10

BC 140-16 060203-X140-V18

BC 140 gepaart | Q60203-X140-P

BC 141-6 Q62702-C234 Gewicht etwa 1,6 g Maka in mm
BC 14110 Q62702-C235

BC 141-16 Q62702-C236

BC 141gepaart Q62702-C209

Grenzdaten BC 140 BC 141
Kollektor-Basis-Spannung Uecno a0 100 W
Kollektor-Emitter-Spannung Uern 40 60 ¥
Emitter- Basis-Spannung Ueso 7 7 M
Kollektorstrom I- 1 1 A
Basisstrom I, 0.1 01 A
Spermschichttemperatur T 176 175 *C
Lagertermperatur Ts -56bis+176|-55bis+176 | °C
Gesamiverlustleistung Pl 3.7 a7 W
Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Luft Rinau = 200 = 200 grd W
Kollektorsperrschicht = Transistor-

gehause Renuia = 35 = 35 grd W
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BC 140, BC 141
Statische Kenndaten (T, = 25°C)
Die Transistoren BC 140 und BC 141 werden bei I = 100 mA; ey = 1 V nach

der statischen Stromverstarkung 8 gruppiert und mit Zahlen der DIN-Normreihe
gekennzeichnet, Fir die unten angegebenen Arbeitspunkte gelten die nachstehen-

den Werte.

Typ | BC 140, BC 141

&-Gruppe | fi | 10 16

Ig & ‘ & & Uge
mA Iefls. Ic/1g A} v

0.1 8 40 a0 -
100 3 (40 bis 100) [100 (63 bis 160)|160(100 bis 250) -
1000 16 20 a0 1.2 (= 1.8)
Statische Kenndaten (7, = 25°C) | BC 140 BC 141 |
Kollektor-Emitter- Reststrom

(Uges = BOV) Tegs 10 (=100) | 10 (<100) | nA
Kollektor-Emitter- Reststrom

{Uges = 6OV, T, = 150°C) Ices 10 (=100) | 10 (<=100) | A
Kollektor- Emitter- Durchbruch -

spannung (leep = 30 mA

Impulslange = 200 psec;

Tastverhaltnis 1%) Uigppcen | = 40 = 60 W
Kollektor-Emitter- Durchbruch -

spannung (Jzgs = 100 pA) Uvapyces | = 80 = 100 W
Emitter- Basis-Durchbruch-

spannung (fepp = 100 pA) Uieryesn | =7 - v
Kollektor-Emitter- Sattigungs-

spannung (I =1 A Ig =100 mA) LUegeae’) | 06 (= 1.0) | 06 (= 1.0) | V
Faarungsbedingungen: B,

(Ic =100 mA; Ugg = 1V) B, | =125 5125
Dynamische Kenndaten (T, = 26* C)

Transitfrequenz (I = 50 ma; |
Ueg =10V, F =20 MHz) Fr = 50 = B0 MHz
Kollektor-Basis- Kapazitat

[U{:E =10V, f=1 MH:} ECBD = 25 < 2b ﬂ'F
Emitter-Basis- Kapazitat

(Uen =05V f =1 MHz) Ceso = B0 = BO of

"y Der Transistor ist soweit Gbersteuert, dald die statische Stromverstdrkung aul einen Wert van 8 = 10

abgesunken ist.
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BC 140, BC 141
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BC 140, BC 141
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BC 140, BC 141

Sattigungsspannung Ucp, = f (1)
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